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Cdi FesTe (x=0.05) epitaksial tobagalorin inkristal qurulusunun va sath morfolo-
giyasumun y-siialanmanin  tasirindan awval va sonra SEM va XRD tadgigatlar: aparidmisdir.
Stialanmadan sonra epitaksial tabagonin ronginin dayismasi va qara Ilokalarin yaranmasi
miishida edilir ki, bu da y-kvantlarin siialanma zamani yolundakr atomlarla garsiliql tasirinin
naticasinda bas vera bilor. y- siialanmadan sonra niimunalorin XRD spektrlorinda dayisikliklor
yaranir, reflekslorin intensiviiyi dayisir, aksor kristal istigamoatlorda intensiviiklorin artmasi
miisahida edilir va miiayyan kristallografik istiqgamatlords zaif intensivliya malik yeni reflekslor
yaranwr. Dy = 220 QOr dozada stialanmadan sonra isa kristal qurulus, demoak olar ki, barpa
olunur.

Acar sozlar: Epitaksial toboqo, yarimmaqnit yarimkegirici, SEM, XRD,y-stialanma.

Yeni xassoli yarimkegirici materiallarin alinmasi, onlarin fiziki xassolori-
nin tadqiqi, maqsadyonlii idars edilmasi va cihazqayirmada totbiq imkanlariin
miloyyon edilmosi miiasir materialsiinasligin qarsisinda duran miihiim mosalo-
lorindon biridir.

Cd;xFexTe yarimmagqnit yarimkegciricilorinin (YMY) hocmi kristallar
miiasir cihazqayirmada, xiisusilo giinos elementlori, radiasiya detektorlari, IQ
detektorlar, fotodetektorlar, optik izolyatorlar vo s. ugurlu totbiqini tapmisdir.
Buna baxmayaraq bu giin miiasir elektronikani nazik tobaqgalor olmadan tosov-
viir etmok miimkiin deyil. Cihazlar kristallarin sothinds yaradildigindan vo bii-
tiin struktur doyisikliklor cihazlarin parametrlorinds oks olundugundan, mii-
kommol kristal qurulusa vo tomiz hamar sotho malik nazik tobagolorin alinmasi
talob olunur.

Digor torofdon sabit fiziki xiisusiyyatloro malik radiasiyaya davamli vo
radiasiyaya hossas materiallarin alinmasi miiasir fizikanin aktual problemlorin-
don biridir. Qeyd etmok lazimdir ki, miioyyon soraitdo ionlagdirict stialanmanin
on giiclii tosirino moruz galan materiallar, torkibindoki radiasiya defektlorinin
omolo golmosi sobabindon fiziki xiisusiyyetlorini doyisdirir. Buna géro do ion-
lagdirict stialanmanin yarimkeciricilorin fiziki xassolorino tasirinin dyronilmasi
aktual mosalo sayilir.
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Beloliklo, A"BY! tipli yarimkegiricilor qrupuna daxil olan Cd,.Fe,Te ya-
rimmaqnit yarimkegiricilorinin epitaksial tobagolori fundamental todqigatlar vo
praktiki totbiq tiglin xiisusi ohomiyyot kosb edon materiallardan sayilir [1-5].
Onlarin fiziki xasslorinin todqiqine odabiyyatda az sayda is hosr edilmisdir.
Toqdim olunan isdo Cd;.<FesTe (x=0.05) bork mohlullarinin epitaksial tobaqe-
lorinin kristal qurulusuna vo soth morfologiyasina y-stialanmanin tosiri tadqiq
edilmisdir.

Eksperimental tadqiqatlar

Elektron cihazlarin xarakteristikalar1 osason kristallarin soth morfologiya-
st ilo baglt oldugundan, onlarda soth diganostikasina xarici tosirlorin (tempera-
tur, tozyiq. isiqlanma, radiasiya stialari vo s.) Oyronilmasi xiisusi ohomiyyat
kasb edir. Odobiyyatdan malumdur ki, yarimkecirici materiallarin modifikasi-
yasi lgilin an oalverisli lisullardan biri do radiasiya texnologiyalaridir. Bels ki,
ionlasdirici stialalarin tosiri ilo materiallarin fiziki xassoalorini idaro etmok vo
onlar osasinda hazirlanacaq cihazlarin xarakteristikalarin1 avvalcodon prognoz-
lagdirmaq miimkiin olur. Bu baximdan y-siialanmanin tosiri naticosindo Cd;.
«FexTe epitaksial tobogalarinin sothindo gedon doyisikliklorin dyronilmasi vo
ilkin niimunalorlo miigayiso edilmosi boyiik maraq kosb edir. Isdo ilkin vo -
stialanmanin (Dy=50 kQr) tasirine moruz qalmis Cd;«Fe,Te(x=0.05) epitaksial
tobogolorinin SEM vo XRD todqiqatlarinin noticalori verilmisdir.

y-stialanmanin Cd; cFe,Te (x = 0.08) epitaksial tobagolorinin sath morfo-
logiyasina tosirini Oyronmok iiclin SEM metodundan istifads edilmisdir (sok.
1). Tadqgiqatlar JEOL JSM-7600F Field Emission Skan Elektron Mikroskopun-
da aparilmisdir.
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a) b)
Sok.1. Cd;Fe,Te (x=0.05) epitaksial tobagalorinin soth morfologiyasinin SEM sokillori:
a) Dy=0. b) Dy=50 kQr

y-siialanmanin Cd; <Fe Te (x=0.05) epitaksial tobogolorinin soth morfo-
logiyasina tosiri 6ziinii sothdo tosadiifi deformasiyalarin yaranmasinda gostorir.
Stialanmadan sonra epitaksial tabaqonin ronginin doyismasi vo qara lokolorin
yaranmas1 miishido edilir. Udulan doza ilo epitaksial tobagonin sothindo miisa-
hids olunan deformasiya lokslorinin paylanmasi arasinda sistematik bir olago
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moveud deyildir. Sok.1,a gostorir ki, alinmis nlimuno hamar, giizgli soth mor-
fologiyasina malik olmusdur. Sok.1,b Dy=50kQr dozada y-kvantlarla siialanmis
Cd;xFexTe (x=0.05) epitaksial tobogalorinin kobud vo lokolonmis sathini gos-
torir ki, bu da y-kvantlarin siialanma zamani yolundaki atomlarla qarsiliql tasi-
rinin naticosinda bas vermisdir.

v- stialanmanin (E = 1.17 MeV, E = 1.33 MeV) Cd,Fe,Te nazik poli-
kristal tobogolorinin kristal qurulusuna tosiri (sok.2) verilmisdir. Todqiqatlar
osasinda miioyyon edilmisdir ki, y- siialanmadan sonra niimunslorin rentgen
difraksiya spektrlorindo doyisikliklor yaranir. Cd; x\Fe Te nazik tobagolori 2 do-
fo stialandirilmigdir. Dy = 120 Qr dozada ilk siialanmadan sonra rentgen dif-
fraktometrik spektrlorindo doyisikliklor oldugu nozors garpir, reflekslorin inten-
sivliyi doyisir, oksar kristal istiqgamotlords intensivliklorin artmasi miisahido
edilir vo miioyyon kristallografik istigamotlordo zoif intensivliyo malik yeni
reflekslor yaranir (sok.2, b).
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Sok.2. Cd;.Fe,Te(x = 0,05) nazik polikristal tobagalarinin rentgen difraktometrik goriintiilori
a) Dy=0, b) Dy = 120 Qr, ¢) Dy =220 Qr

Daha sonra olavo olaraq Dy = 220 Qr dozada ikinci siialanmadan sonra
kristal qurulus, demok olar ki, barpa olunur (sok.2,c) vo zoif intensivliyi olan
bozi reflekslor tamamilo yox olur. Stialanmadan sonra rentgen difraksiya spek-
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trlorindoki doyisikliklor siialanmanin kristal qurulusa tosiri kimi izah edilo bi-
lor.
Naticalor
Isdo Cd,«Fe,Te (x=0.05) bark mohlullarmnin epitaksial tobaqalorinin kris-
tal qurulusuna va soth morfologiyasina y-stialanmanin tosiri skan elektron mik-
roskop vo rentgen diftaktometrik metodlarla todqiq edilmisdir. Siialanmadan
sonra epitaksial tobagonin ronginin doyismasi vo gara lokolorin yaranmasi mii-
sahido edilir ki, bu da y-kvantlarin siialanma zamani yolundaki atomlarla qarsi-
l1igl1 tosirinin naticosindo bas vers bilor. Miioyyon edilmisdir ki, y- siialanmadan
sonra niimunalarin rentgen difraksiya spektrlorinde doyisikliklor yaranir. Belo
ki, reflekslorin intensivliyi doyisir, oksor kristal istigamatlordo intensivliklorin
artmas1 migahido edilir vo miioyyan kristalloqrafik istiqgamatlords zaif inten-
sivliya malik yeni reflekslor yaranir. Dy = 220 Qr dozada siialanmadan sonra
kristal qurulus, demok olar ki, barpa olunur.
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BJIUSAHUE TAMMA U3JIYUEHUS HA KPUCTAJUVIMYECKYIO CTPYKTYPY
SIIUTAKCHAJIBHBIX CJIOEB Cd,. Fe,Te

A A.ABTYJIJTAEBA
PE3IOME

UccrenoBanmst COM u POA ObuTH BEITIONHEHBI 10 U TTOCTIE BO3ACHCTBHS Y-H3ITyUCHHS
Ha KPHUCTAJUIMIECKYIO CTPYKTYPY H TIOBEPXHOCTHYIO MOP(]OIOTHIO SMUTAKCHAIBHBIX CIIOEB
Cd,_Fe,Te (x = 0,05). HabmonaeTcs u3MeHEHHE IBETA DITUTAKCHATBHOTO CJIOS U TTOSBJICHHE
YepHBIX ISTEH, a 3TO MOXET IPOU30MTH B pPe3yiIbTaTe B3aUMOJCHCTBHUS Y-KBAHTOB C aTOMaMH
BO BpeMs m3nmydeHus. [locie y-m3iaydeHns: IpONCXOOUT M3MEHEHHe B crekTpax PDA obpas-
1IOB, MCHSICTCS MHTCHCUBHOCTH PE(IICKCOB, B OOJBINMHCTBE KPUCTAIIOTPpaQUICCKUX HAMPaB-
JICHUAX Ha6mouaeTc;1 yBennquI/le MUHTCHCHUBHOCTHUH ITOSIBJICHHUC HOBBIX pe(bHeKCOB CcO cna60171
uHTeHCUBHOCTBIO. [locnme obOmydyenuss mosoit Dy = 220 I'peit kpucramimdeckas CTPYKTypa
MIPaKTUYECKH BOCCTAHABIMBAETCS.

KuroueBble c10Ba: SMUTAKCHANBHBIMCION, MOTyMarHUTHHIM monynpoBoaHuk, COM,
P®DA, y-uznyuenue
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EFFECT OF GAMMA RADIATION ON CRYSTALLINE STRUCTURE
OF EPITAXIAL LAYERS Cd1-xFexTe

A.A.ABDULLAYEVA
SUMMARY

SEM and XRD studies were performed before and after exposure to y-radiation on the
crystal structure and surface morphology of the epitaxial layers of Cdl-xFexTe (x = 0.05). A
change in the color of the epitaxial layer and the appearance of black spots are observed; this
can occur as a result of the interaction of y-quanta with atoms during radiation. After vy-
radiation, there is a change in the XRD spectra of the samples, the intensity of the reflections
changes; in most crystallographic directions, an increase in intensity and the appearance of new
reflections with a weak intensity are observed. After irradiation with a dose of Dy = 220 Gray,
the crystal structure is practically restored.

Keywords: epitaxial layer, semi-magnetic semiconductor, SEM, XRF, y-radiation
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